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transmettre & haut débit. _ tors de commutation 27 et 28, si ceux-ci ne sont pas
Le - ou les - amplificateur 31 travaille & la fré- commandés ou si la fonction réveil est & haute impé-
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tion est changée, tandis que le transistor 11 continue  5¢  celui des portes logiques d’un circuit de traitement en
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fonction détection. Le fondement de ce montage qués.
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the |1d. gb8e drin 638 shaiisd phrdd résistante 38U fdr aNSi St Or plagd'C.5 & CsedestiaSistolsHNE 31 soidhf

| onger meaer (erivirgha8Gisk) bita dapadit@deadstdupla-det ect or 143 plus faiblee poseible, | N t he case
i n whi clge atohiiyperfraduence® 39.(a soured, décdepiéendad | S s dais 14 dvatle laffigures (3ais daplificetaahed
by si nplpgr unecapecité 15 gstiahtepdiiséepntune résisi S possi blage t 0 use one (or nore)
amplifi %ﬂn@@ ;::;newqggﬁ mﬁhr;’étmg;?em?ct or transis- 15 R,;&m,;l in the
nodemSasanc? repgigierdétecteuniicdeméroe quela t s the

" awak en &#stance 9o disistanes 40/e:une Maleur Hevép, gh rate. eédaa‘t’rrg W&g"*inﬁf"‘?‘e“&
31 wor k€PN $09¢dempdul at i on fre uency, ®nd itS bias voltage i s changed, 20
“while the ¥p %Ps’P'EY'r‘eiaf"E(S'ﬁ‘{’? ettdeShe in an optinmum <g€%g| on for the
det ect i nsfw ?ﬁb%? "gl'"ateﬂ'i'%s configuration consists in |owering

% vy s‘i“FF@" i

ol
the | oa?lsg%( f’l BWSShd thus in i ncreastggRaie i nf or mati on
rege
gte, vi 3 ﬂ.ﬁa&ffﬁ P ﬁmgmu%lg‘ %My NI | NLAQTBARSRood ontdd BilodsP ke
316 L EQUCTT OMuninfdadnige tibdls B Lack TRRARAIRR st Bbhicale
' change of bgt richiDG2TaRGul N U heoleAd ditretygeB Be iAdtiein] dohtlsufftkie WhlinC h
- foll ows thep, e%gtpg ;t?a Igure 5 gives theyethepoidsatidn al Rankistocddlectsirawnasmeo |
30 a hi ghétr@tt,gnsggq,dgmmm,m@ﬁ%mn@sdean | NtigGalzaRA of tikcaitintégré ne limite pas 'applica-
sortie du transistor détecteur 11, enshuntantla 45  tion deT'invention, qui peut étre réalisée en circuit hy-
résistance 33 de forte valeur par la résistance bride, & I'aide de lignes microbandes qui remplacent
35 de faible valeur. les selfs et les capacités.
Sur la figure 8,il 'y a qu'un seul étage d’amplifi-
cation, compris entre les lignes AA et BB, entre I'éta-

ge détecteur et 'étage de réveil par changementdes 50  Revendications
points de polarisation. Si le débit d'informations de-

mandé au badge doit &tre plus élevé que celui fourni 1. Badge portable, constituant une station mobile
avec un seul étage d'amplification, il n'y a aucune dif- (1) d'un systéme d’échange de données, par on-
ficulté pour Phomme de I'art 2 monter en cascade plu- des électromagnétiques microondes, avec une
sieurs étages d'amplification idéntiques a celui qui 55 station fixe (2), émettant un signal de réveil du
est représenté : il faut seulement prévoir que chaque badge & faible débit d'information, ce badge
amplificateur comporte son propre étage de réveil, " comportant :

soit les transistors 27 et 28, et les circuits associés. - un modulateur et un démodulateur (3),



according to the invention, in which the bias point of the t

as detector is nodifjed. The ci rcuidy fsgRESsENt ed i s actiye)i Hmmmm“mwum
passive in trans- mission, but other types of circuit my be adapted 35 3
accordjn to the |nvent|on Thi s nmodem conprises a known UHF part, in whi ch

11 i s S¥Y 'e nsj.stor which op er'-&t‘@%s's&g » SfSOR Cirqyjt assqeldy 3%?:?6 %’g
“onits e'rsa ?@a&o i ng crmede i%ﬁﬁi“‘e e ety i

t 9 Y t h I ‘al  d
ant enna Sy ued‘fﬁ‘t?g:ss Bide %&% e } il CHpiiyi eyl S

Erme

the gate %SI mm €Sonki ér&giﬁélglnﬁu&&tg? L(%ngéal
the gate emrﬁ taﬁ&s @Eﬁn?é’nﬁﬂ&ﬂ ﬂ%@ts' gnal4 (Fig, 1988 dduRaloit Yl Licaldchdednarge C.,
decoupl i nggp.capacitor 15 and with a ci rcuft}ept.ggg,,t&egn mim,;@gg@ggslf,&,,gst@gd%yné_node
19 + 20 pes@dickd de réfard ifontbds/tous Btsirdiperd aNC € - Rge6hd 18 Bondlidtdindd be ehbrgé. 124 constantes
conneeds@eurtng® phdifurchhig BN BdureSepi¥chssiiied Aol €Tk Bimds qul fimiteniAd debRAShidrAation Bn récep-
denodis s deduisent gaua fiduked\8. vi a a coupl i ng capaion doat, aglemiddvedre apaci tors 15 and
22 are Ukdmplificateupd tafdqenpads déovdulatibine r esi st-opdirid Srcaitds ldfyuis¢chadgeinérd e po-

val ueest esdenticlignant chmstitod pat 8@mpies v tramnd 500 [ er lalisaligjvaiéecteel).y. 1t is 15

t hes e sigiai 3 Hbranchs auimeyendivnel¢ppaciié dgdécoubi as t he da Batat deveillet Ra (Eot@0e, and
conseﬂ’aﬂﬁﬁasy”aeha&e(ﬂ"ﬁ@" igtgrhypetfragugnee r ] 15 | n or edtat rdyeilidiBeel§. t Re) badge, these
two bilhAux &énuepens dedg tiorg 'ﬂ?‘@e"tp?"&ct i cal | y BIvoIe ircuit dedafiguee§ (dhgngement demy-

r esi sP?ﬁsgs lacsharge\BR ¢y "ﬁ“é‘é%&ﬂe’ét‘*?‘\?@r ube\hi ch ar e \gtsation de l'amplifieataysy “ of 10 [err]

t hat P§i"’l sl ff"f{ an % 32 ue t han lﬁt?‘aéﬂﬂ"@BOR ePP] The

swi t cAi'fEeipEs l" 'ﬁ’@,f “6?? 3 and 25, on g] and 19 and 26,
on thena ﬁ:%ge“ °'q 'fzem tra SI maa’r?s of t?u '%Fé 27 and 28
respefb E d’s ns1 I n the C%ag! cun es euxgats,cegﬁ ne%WIJ Chl ng
transkeﬁﬁeﬁ}r ﬁ b y t@&\s llPlgﬁQ?eed% autre

4, bymﬁ'méle uhsg r%.rea .wa@a ter gdig mA mte

resi Skfble véidur (1618) 398tk \Qmé30 sets the gates Mﬁdéwr&%la&m n?f&r.anons i faut
transi stnggs.&;n@ggbg&gdameyrésas@ngegeeIatteao,@re not under control or |

wake- piabifisatinlol Bonsistor 8 2 BiagBveilgpaEARICe: | N f acdans lebdouldaie meeéia&@&e%%&lue IS
of t engé deatraimést éongtithée Phrta 1gsiitate 86 dedorPT OCESSI NOplfgelUZ Bt Ly ldBs tranbistord Byet 3NBMikMA

The t texalsurgdnoiren 180k Brda GiPadite e débaiplat ur ned Of fles pids faibles possible, Fi gure 6 gi ves

the ded aix hyperfréqpesaes G Sackoarge, alfecnpléd hiogh- r at dansedesie IpTiguikis @ahsampiRateur)

I Nt egpaiuraicapadité 15, est avlopniarisherpgr une rasise i nvent i oque but including an amplifier

behi ngnmgmmm::%dﬁgr?@ga@&m;ﬁy conpari son wt th,J'a&;Q{ ecedi ng Figure,

t he psawee dyjtfapgisiof détectquntd :de méme fuelhgye - bt i,zi ng
t he p#@@"@dﬁaﬁfﬁs%m@r@%"wﬂ% Bevigi s, that °943J° 4l "y‘a""ﬁ"*‘f’ el

t he FPYHIIPES08KS of the |ine AA the UHF’5part surround a dashed line, 5
- to thdap§ dgs ‘?FFédﬁlf‘ HIP BrECAJANtES t he | i ne. BB, t he %‘sﬁ of the two

swi t cHPRl t°f tajlon 2081 28 epmydgienties \\o| | a5 té#leir switched resistors 25 and
26 an S'F %‘19 dans d?&%“fc&eb '§'“§‘9t'%{ﬁ'8t°§0 The i ndex markirpgsRsave not al |l been
appl i &4 ITQL s ,sto,s ta & Sfel! 99 phe FitGllidix ekdmpl€ G SUSexpdsBENGAN D
deduced f Rxmu snsQan es bréd biYRoddmITR Eb SHnki-a&kis 1Ly BHEBAY applica-
consists & g,saﬁ, g{org p ca ﬁ%ﬁ cocme t r ansie & adtred fypesdHbRA6H, Yent M YurfiRd BRanOf @
decoupl i r}godﬁfggaga REtio 15 70 | 0ad  gér 1d gofrisdeibn du'tRAGHSH d@botduk DeAemee

“reltativelgy 1d gnsHeas %,ﬁ,;,lgtp RimbbRALEALT €S, Ilahealitdtiond enditcuitintdghéelimieysas Bdpphica-
sortie du transistor détecteur 11, en shuntantla 45  tion de l'invention, qui peut étre réalisée en circuit hy-
résistance 33 de forte valeur par la résistance bride, & l'aide de lignes. microbandes qui remplacent
35 de faible valeur. les selfs et les capacités.

Sur la figure 6,il n'y a qu'un seul étage d’amplifi-

cation, compris entre les lignes AA et BB, entre I'éta-

ge détecteur et I'étage de réveil par changementdes 50  Revendications

points de polarisation. Sile débit d’informations de-

mandé au badge doit &tre plus élevé que celui fourni 1. Badge portable, constituant une station mobile
avec un seul étage d’'amplification, il n’y a aucune dif- (1) d'tn systéme d'échange de données, par on-
ficulté pour 'homme de I'art 2 monter en cascade plu- des électromagnétiques microondes, avec une
sieurs étages d'amplification identiques & celui qui 55 station fixe (2), émettant un signal de réveil du
est représenté : il faut seulement prévoir que chaque badge & faible débit d'information, ce badge
amplificateur comporte son propre étage de réveil, comportant : .

soit les transistors 27 et 28, et les circuits associés. - - unmodulateur et un démodulateur (3),

5 »



11 consists of the resistor 23 (about 100 [err] the capaci tor ﬂmmm muEIH ”
rési stor 33 (about 50® [err]. The t ernaBesesB134, when it ue dr "I III
wake- 20 up signal AVWA at the sane time as the transistors 27*anfl 28

swi tches the ot ransi st i .
(0.5 - 1 [erI é“em é;%éiei aﬁﬂ%rﬁ‘%& (4)p shunt egﬁ Z;ﬁﬂdeﬂ v e‘ 8@? is?a?;?rg‘%f{}vegﬁ- 35
(10 [err] i ndé hReiP ¥Rk Baad sﬁh&ntﬁce (Q)% durdtfa&tz ra@één%&ﬂr’h@dlg’ aﬁ@ﬂrf@grst:ar €

resjstors fortr&tsaqmpanédembm:etm:ekmm stor 31 |Deﬁ1@r€M@M’4ﬂ&ﬂﬁE‘ efmbR DBMmodulafor
draln | oad COfigitembrit d®Finforivatidn] & Bort RlfdMe- I €1 st or  3@s)(about 100 [err] and the
UHF decoupl i n@oncayaagrhenter i 9ébithinformstidisce, decoupl @ie MjormatRagerikiedingdSehaliufig
sel f - bi ased bychangéesspas le0systEie, en4ibhotedk a capaci t og$)4l, in the sane way as

t he source of lddtdebileect or transi stor 11: as for ehbWecksshaltingrdielOm vdniter Fest-
resi stor 40 hesbadgevtaphcamstétd enapquet 500 [err]. Vsetiany(8) ausgesérdetpn end dueeh demse
i n point, theleswiulaéw etip démedylateutsonteons7 and 28 swiDembrulatoe umlolier lofomativsveigrbei-
drai n resi st otityésimar aw moipgum premiaetrapsisterct or t r ansi $ungsschialtung; Ghertragengyy Weeksignal
case: - the sWitx&# ohamARgPROS §PUS agiverand 28 swi t @PSiauBRk wird uRdcderanrAviagbe pist,
resi stors 40 $§iepteyna & réeention deFgnpuxAmis  ansi st or  9an Dy(ptisaly dey) ip diesem Bysteny ays
- 10 - and théa’t'ar ﬂﬁ‘é’i‘ &xeo): SQF 'C‘H'éfsé t he .out put "P’ BH%W@""G‘FSW‘F%a‘ﬁ%ﬂ‘%‘E@or
transi stor 11'6MigFioa Elﬁ'?'l‘ai"f vary @ SiRtigh e, 18 resi st &@° erpgfEny| ow- val ue
resistor 35. t ’%‘Er“é’e? P?t%ﬂ"é °Btﬁ'ly one anpl i eﬂ ofr ppzsic

betyeen the | o BhGRpd 1, Cet ot e%erest?;‘?r iy
awakeni ng by g o | the |ntm seme'r Lrus IR @
fromthe badgﬁ..e s.tter( 5 e thay suppli e e o

ap) i ficati ongphaft&n st&ﬁa RarlsiitoFd diintid CUl LY for 46kende es@ﬁfaﬁ%d%ﬁ% m(:é

the art in nouRdn @265 G Lomiard@Barls sigracat i on stageanhass&aémﬂ%.g\wmrﬁersem.

i dentical to §dpvénest\dgéred pbiv compateSant ed: it 1 s uaP@PRAMNNbaPRI, ¥ndldan Rir@vrsde
for each anpl imbiherunk Qles Rsslstafices ideSchargés Vake- Up St A@Ry.deé DRendirbiRazésANsi St or s

27 and 28, ang@shif)aleasianelevdedd drinfoddeiaS. 2he 15 - dleWRaKkscifaitarig Midel zud Wéhingefung

associ at ed ci soutte Hu pdéhid transistor (11) parohdréhes t he out gertAusdupgsihtpedanz és drdteh Transi-

det ect or tr ansistatce(25,26) de vatevauinoiss devéagiete | f t her e atos (31 \besital, diavpy mindestehs ein

st ages. The dpmwoeitralagraoe agmentdtioDieNs tes- t aken f r onneryvaveitersSchattrpdsisior (27, 28)36bil-

Let us regar dsierhde polagsation grilesumeiVag aui rcui t 4 ( Fidetwertibn, der shgasehgitabiglidapal beh t
to a | oad capertinerung cgugientatiopduseontastd ish dashed Stepereng durchRlag Wesksighal amitHet,

and | et us i g¥aipsourdedsd ebune dipnigededine. The ti e steemeiranrdes hoghphigeniLastwiderh e
i nf or mati on reﬁdencﬁrﬂer%eptn REpief, Eansistey  he fjrst St§nde (& #Ydes Draip gger derSource

circuit of Fif re 5 (changl ng of bias of the det é??te{ﬁ‘ Transistors, (1) apt.eiagmyider-

st at e: [eé err n. Qe a ksgned state: [er r @@F ""%e"weﬁsf’@ glisk
circuit of v? PA® of*®the anp q‘eg' gf e
odul Vst bewn' e zu einer Er-
state [er ned st at e:
ta ta moms le remn . n-So rce-Stroms l und
[er es it is one,. ﬂ, eﬁ er Nt s
vvh| ch Ii mi er constant o a
iéTne t ﬁsrét& (@l l des dfs |st 1
\gforrratl o &ifhh E nggessary: - 1In bot ca or th
decoupl i NGoRRARAE, 'd"uﬂ& §a E‘Jr A néim{q%att. of the MhREAAcK WRLpuct 1, @alastcﬁaek&mz@&- as
~smal | as ﬂ@egﬁdn@st&,(u) qui commutela résistance (33) net, daf auf den Demodulator (3) der Marke (1)
de valeur élevée du drain du premier transistor mit mindestens dem ersten Detektor-Feldeffekt-
détecteur (11) par une résistance (35) de valeur transistor (11) mindestens ein dritter Verstér-
moins élevée, et, d’'autre part, par au moins le 45 kungstransistor (31) folgt, dal die Mittel zur Ver-
deuxidme transistor de commutation (27,28) qui ringerung der Ausgangsimpedanzen einerseits
commute au moins I'une des résistances de char- ~ von mindestens einem vierten Transistor (34),
ge (38,40), de valeur élevée, du drain ou de la der den hochohmigen Drainwiderstand (33) des
source du troisidéme transistor amplificateur (31) ersten Detektor-Transistors (11) auf einen Wider-
par une résistance (25,26) de valeur moins éle- 50 stand (35) geringeren Werts umschaltet, und an-
vée. dererseits aus mindestens dem zweiten Schalt-

transistor (27, 28) gebildet werden, der minde-
stens einen der hochohmigen Lastwiderstinde

Patentanspriiche (38, 40) des Drain oder der Saurce des dritten
85 Verstérkertransistors (31) auf einen Widerstand
1. Tragbare Marke, die eine bewegliche Station (1) (25, 26) geringeren Werts umschaltet.

eines Systems zum Datenaustausch mittels elek-
tromagnetischer Mikrowellen mit einer Feststati-



- inmthe'case of Figure 5 (without anplifier) for 5 -
[érr] - in the case oftiFigure 6 (wi EhoasgdesBier), for [ernd aﬂwu l“l““l"“lll“l“l -
[err] The two exanptes which have been set out use a 10 nod L R
sem - actdiMfmst YPE. The invention is applicable to other types of nodem in
which it 1s sufficient to change the bias of the detector transistor.

Li kewi sq, pdrasls'64dgs) Borbiutg almdbifRGiAbrRe) Circuit does not limt the

appl i cat i Ogfafsteini® datid@idnbey mickaddtieean be produced as a hybrid 15

cirlguit, Usdnm@ndlic ®5v@s With $fixed staton [@)senB- r epl ace the sel f- conductors and the
capaci t or Sing a wake-up Bignal for the badge atalowinforr 0486366 Patent clains 1.

Port abl e basiye rate; hisdhddeiciudigg: a nobil e station (1) of a systemfor data
exchange by +raowdulator endsd degpduiator (Bugnet i ¢ waves with a fixed station (2)

sendi ng a wakéen infornfation pricggsing cifcait 4y, he badge at a low information rate, this
badge i ncl udi ayake-upgirguchohtzdiies bydhrwakedertodul ator (3), - an information
processi ng ci ¥eignel genhout by the fged statign @) r cui t, controll ed by the wake-up

signal 10  s@trapynittedyy hedempdulatnandther | on (2) and transmitted by the

denodul at or aiffpmpatien Processing (Greuit AﬁP‘bé‘é’ssi ng circuit, and the function of

which is to ifpse gfé”hf"ﬂé"t??t”%fs&t o3P 8F nat i on exchanged by the system

out si de of thl%P oy t gthe p¥stem, ol < %hadge being characterized in that:

- the nodul at B¢ g siEndby sfa dg(l%tt [ consi st of at |east one first _
field-effect [ermepeingarmerized il o0 o oo det ect i vi

i - Wb g§° B it ey ed to act as a detector on receiving
signal s sent i

; dt :
7 (2), and as a nodul ator on sendi ng

signals 20 hq)wniﬁngd%ai'%g@f@fé‘fﬁn ¢), and in that in order to obtain
the, i ncrease pduidglagndid YooY tHeAxdddlafon - the wake-up circuit conprises neans
f reduci ng foh andstidthboulbiBitn@aiemg sighais he first transistor (11) which
consi st of at pwsasthe ARG sGRMQY)Cand WM thatl Ng transi stor 25 (27, 28), which,
control | ed byordéreo obedinhdlipcrédsgin@e, informaconfi gured to substitute at | east one -
of the high-vednuste,l 0ad resistors (23, 19 of the drain or of the source of
the first tr-athewakeap citchilomprsesmeansfost-or (25, 26) of | ower value, and to
cause an i ncr emipg thenoutpubimpedapcesafuthectirsoi as 30  voltage [err] which entails
an i ncrease i manskier (41) which copgisi ptatleasipneent [err] and a reduction in the
out put i npe- skhepndewitshing ransiston(y;, 28),switehi st or (11). 2. Badge according to
Claim 1, char eastrelled beibe wake-updignal iséonflanndel at or (3) of the badge (1)
i ncl udi ng at tadigsubstitute af lepst oge of the highy o| d- ef fect detector transistor
(11) is fol | ¥kedead esistors @3, 19) offhedepines g anplifier transistor (31), the
means -of reduff g"; f %'Jgt}fa"f' éﬂb Pes consist, on the one hand, of at

t38 vausAnC A

| east one foulPP'H ; ; f Y
(33) of the WP MFFREMT ﬁsantﬁﬁ%re‘f;s‘f:rst detector transistor (11) by a
tr the ot her hand, by at |east the

®h substitutes the high-val ue resistor

resistor (35)::53;’(’%:&&,&% -
. second swi t ghin °°a"“%’?’l’&£‘ of ¢ 28) whi ch substitutes at | east one
of the high-val g, resistors % (38, 40) of the drain or of the source

@ the third anplifiéer transistor (31) hy a resistor (25, 26) of |ower

val ue. 2, Badge according to Claim 1, characterized in that
the demodulator (3) of the badge (1) including at
least the first field-effect detector transistor (11)
is followed by at least one third amplifier transis-
tor (31), the means of reducing the output impe- 45
dances consist, on the one hand, of at least one
fourth transistor (34) which substitutes the high-
value resistor (33) of the drain of the first detector
transistor (11) by a resistor (35) of lower value,
and, on the other hand, by at least the second 50
switching transistor (27, 28) which substitutes at
least one of the high-value load resistors (38, 40)
of the drain or of the source of the third amplifier
transistor (31) by a resistor (25, 26} of lower val-
ue. 55



